
mIKSEacektrnOonkKk 

Fotodiode 
SP106 

Planare Si-pin-Fotodiode in einem transpa- Die Fotodiode SP 106 ist zur allgemeinen 
renten Kunststoffgehäuse. Sie ist durch Anwendung als Empfänger für die Infrarot- 
hohe Fotoempfindlichkeit im hohen Infrarot- signalübertragung geeignet. 
bereich, durch ein geringes Dunkelstrom- 

niveau und durch kurze Schaltzeiten gekenn- 

zeichnet. 
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Typenkennzeichnung 
(anodenseitig) 

Herstellu: 
(katoden 

Masse: 0,28 

Standard: TGL 42943 
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Mittlere spekxtrale Empfindlichkeit gigkeit der Spannung



Mittlere Empfangscharakteristik 

Änderungen vorbehalten! 
Redaktionsschluß Dezember 1986



RS 
veb werk für fernsehelektronik berlin 
im veb kombinat mikroelektronik 

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße 
Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007 

elektronik 
expclr*\:-1mport: 

| Volkseigener Außenhandelsbetrieb der 
| Deutschen Demokratischen Republik 

DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 

Telex: BLN 114721 elei 

! 
1-6-1 NT Ffo. 962—386 Ag 05/047/86 


